	ПРОГРАММА

	
	

	11 июля 2022 года

	
	

	09:00–09:30
	Открытие семинара

	
	проф. РАН, д.х.н. К.А. Брылев, директор ИНХ СО РАН

чл.-к. РАН, проф., д.х.н. В.П. Федин, зав. отделом, ИНХ СО РАН

	
	доц., к.х.н. М.Л. Косинова, зав. лабораторией, ИНХ СО РАН


	Сессия 1

Фундаментальные основы процессов CVD
Председатель: чл.-к. РАН, проф. В.П. Федин, ИНХ СО РАН, Новосибирск

	09:30–10.10
	
	А.Л. Асеев, ИФП СО РАН, Новосибирск
Полупроводниковые наноструктуры для современной электроники
Пленарный доклад

	10:10–10:50
	
	К.В. Руденко, А.В. Мяконьких, ФТИАН, Москва
Селективное атомно-слоевое осаждение: подходы к функционализации поверхности
Пленарный доклад 

	10:50–11:10
	
	Кофе/чай

	
	
	

	Сессия 2
Фундаментальные основы процессов CVD
Председатель: д.х.н. Н.Б. Морозова, ИНХ СО РАН, Новосибирск

	11:10–11:40


	
	О.И. Семенова, ИФП СО РАН, Новосибирск
Гибридные перовскиты. Синтез методом CVD.
Приглашенный доклад

	11:40–12:00
	
	И.К. Игуменов, И.Ф. Головнев, А.С. Сухих, Р.А. Шутилов, ИНХ СО РАН, ИТПМ СО РАН, Новосибирск

От молекулярной структуры к газокинетическим параметрам MOCVD прекурсоров

	12:00–12:20
	
	И.Ф. Головнев, Р.А. Шутилов, И.К. Игуменов, ИТПМ СО РАН, ИНХ СО РАН, Новосибирск

Численное моделирование процесса осаждения слоев диоксида гафния на кремниевой подложке из дипивалоилметаната гафния(IV)

	12:20–12:40
	
	В.В. Крисюк, С. Уркасым кызы, А.С. Сухих, И.В. Корольков, А.Е. Тургамбаева, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Новые литий-содержащие MOCVD прекурсоры

	12:40-13:00
	
	С.И. Доровских, Н.Б. Морозова, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Особенности MOCVD формирования PtxIr1-x пленок


	13:00
	
	Обед

	
	

	Сессия 3
Фундаментальные основы процессов CVD

Председатель: проф. РАН, д.х.н. Т.В. Басова, ИНХ СО РАН, Новосибирск 

	14:00–14:30
	
	А.Е. Тургамбаева, С.В. Сысоев, В.В. Крисюк, ИНХ СО РАН, Новосибирск

Исследование термических превращений гетеролептического алкоксидно-ацетоацетатного комплекса – MOCVD прекурсора пленок диоксида циркония

Приглашенный доклад

	14:30–14:50
	
	К.В. Жерикова, С.П. Веревкин, ИНХ СО РАН, Новосибирск, University of Rostock, Rostock
Диагностика термодинамических данных по фазовым переходам металлсодержащих предшественников MOCVD

	14:50–15:10
	
	А.М. Макаренко, К.В. Жерикова, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Летучие β-дикетонаты металлов как прекурсоры MOCVD: термодинамика и взаимосвязи «структура-свойство»

	15:10–15:30
	
	И.И. Рыжков, И.А. Харченко, Е.В. Михлина, М.М. Симунин, Д.В. Гузей, А.В. Минаков, А.В. Коробко, М.Н. Волочаев, И.В. Немцев, ИВМ СО РАН, СФУ, ИФ СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск
Математическая модель роста углеродных нанотрубок в мембранах пористого анодного оксида алюминия и ее экспериментальная верификация

	15:30–15:50
	
	А.Ю. Тимошкин, ИХ СПбГУ, Санкт-Петербург
Олигомеризация в газовой фазе в процессах химического парофазного осаждения соединений элементов 13-14-15 групп



	15:50–16:10
	
	Кофе/чай



	Сессия 4

Новые направления в развитии технологии CVD
Председатель: проф., д.х.н. В.Ю. Васильев, НГТУ, Новосибирск

	16:10–16:30
	
	В.П. Попов, И.Е. Тысченко, А.В. Мяконьких, К.В. Руденко, ИФП СО РАН, Новосибирск, ФТИАН РАН, Москва

Атомно-слоевое осаждение и формирование сегнетоэлектрических пленок на основе диоксида гафния в кремниевых гетероструктурах

	16:30–16:50
	
	А.В. Мяконьких, Е.А. Смирнова, А.Е. Рогожин, К.В. Руденко, ФТИАН, Москва
Атомно-слоевое осаждение рутения и оксида рутения для систем металлизации ИС с проектными нормами 5 нм

	16:50–17:10
	
	М.С. Лебедев, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Состав, структура и свойства тонких пленок Hf-Sc-O и Hf-Sm-O, полученных методом атомно-слоевого осаждения

	17:10–17:30
	
	В.Р. Шаяпов, Л.В. Яковкина, В.Н. Кичай, С.П. Дудкина, ИНХ СО РАН, Новосибирск

Взаимосвязи текстуры и физических свойств поликристаллических пленок VO2, полученных методом MOCVD из паров ацетилацетоната ванадила

	17:30-17:50
	
	Е.Л. Бойцова, НИТПУ, Томск
Физико-химические свойства азотосодержащих биопокрытий на основе титана

	17:50-18:10
	
	C.А. Громилов, ИНХ СО РАН, Новосибирск

Закономерности самоорганизации PVD-слоев летучих координационных соединений


	18:10
	
	Кофе/чай




12 июля 2022 года
	Сессия 5
Председатель: доц., к.х.н. М.Л. Косинова, ИНХ СО РАН, Новосибирск

	09:00–09:40
	
	А.В. Двуреченский, А.И. Якимов, Ж.В. Смагина, В.А. Зиновьев, ИФП СО РАН, НГУ, Новосибирск

Метаматериалы для управления функциональными характеристиками компонент нанофотоники ИК диапазона

Пленарный доклад

	09:40–10:10
	
	А.И. Непомнящих, ИГХ СО РАН, Иркутск
Кремний для солнечной энергетики

Приглашенный доклад

	10:10–10:40
	
	Ж.Г. Базарова, А.К. Субанаков, Б.Г. Базаров, Ю.Л. Тушинова, Ц.Т. Базарова, С.Г. Доржиева, БИП СО РАН, Улан-Удэ
Диэлектрики с полифункциональными свойствами на основе сложных молибдатов циркония (гафния, титана) и боратов двухвалентных металлов

Приглашенный доклад


	10:40-11:00
	
	Кофе/чай




	Сессия 6

Новые направления в развитии технологии CVD
Новые материалы и сложные структуры, полученные в процессах CVD
Председатель: к.х.н. О.И. Семенова, ИФП СО РАН, Новосибирск

	11:00–11:30
	
	В.Ю. Васильев, НГТУ, Новосибирск
Состав, структура и функциональные свойства тонких пленок нитрида кремния, выращенных атомно-слоевым осаждением для применений в микроэлектронике

Приглашенный доклад

	11:30-11:50
	
	А.В. Окотруб, Д.В. Городецкий, А.М. Кондранова, О.В. Седельникова, В.Е. Архипов, А.В. Гусельников, Л.Г. Булушева, Н.И. Волынец, О.Г. Поддубская, С.А. Максименко, ИНХ СО РАН, Новосибирск, НИИЯП БГУ, Минск
Электромагнитные свойства массивов вертикально ориентированных углеродных нанотрубок

	11:50-12:10
	
	А.Д. Нищакова, Д.А. Булушев, А.В. Окотруб, Л.Г. Булушева, ИНХ СО РАН, ИК СО РАН, Новосибирск

Пористые азотсодержащие углеродные материалы для суперконденсаторов и катализаторов для производства водорода

	12:10-12:30
	
	Е.С. Викулова, С.И. Доровских, К.И. Караковская, Д.С. Сергеевичев, А.А. Жеравин, Н.Б. Морозова, ИНХ СО РАН, «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России, Новосибирск
Модификация металлических имплантатов методом MOCVD: формирование пленочных структур из благородных металлов

	12:30-12:50
	
	В.Ш. Алиев, Р.М.Х. Исхакзай, ИФП СО РАН, Новосибирск
Восстановление тонких плёнок оксидов переходных металлов водородной плазмой электронно-циклотронного резонанса


	13:00
	
	Обед



	Сессия 7

Новые материалы и сложные структуры, полученные в процессах CVD
Председатель: д.х.н. В.В. Баковец, ИНХ СО РАН, Новосибирск

	14:00–14:20
	
	В.Н. Демин, В.О. Борисов, И.П. Асанов, Г.Н. Грачев, А.Л. Смирнов, М.Н. Хомяков, ИНХ СО РАН, ИЛФ СО РАН, Новосибирск
Лазерно-плазменное осаждение покрытий карбонитрида кремния из паров смеси гексаметилдисилазана (ГМДС) с Hf(dpm)4

	14:20–14:40
	
	С.В. Белая, Е.А. Максимовский, В.Р. Шаяпов, А.А. Шаповалова, А.Н. Колодин, В.В. Каичев, И.П. Асанов, М.Н. Хомяков, И.В. Юшина, В.С. Суляева, М.Л. Косинова, ИНХ СО РАН, ИК СО РАН, ИЛФ СО РАН, Новосибирск
Пленки BCNO:H, полученные методами LPCVD и PECVD из смеси пара триметиламинборана и азота

	14:40–15:00
	
	А.Д. Федоренко, А.Е. Райзвих, Д.В. Городецкий, В.Е. Архипов, Л.Г. Булушева, А.В. Окотруб, ИНХ СО РАН, ИЛФ СО РАН, Новосибирск
Синтез и характеризация тонких пленок дисульфида молибдена, вольфрама и гибридных структур на их основе

	15:00–15:20
	
	В.Ю. Ратовский, Р.Р. Нигаард, А.С.Шуркина, М.Н.Маркелова, А.Р. Кауль, МГУ, Москва 

MOCVD мультиферроидных тонких пленок и эпитаксиальных гетероструктур  на основе h-LuFeO3

	15:20–15:40
	
	А.С. Шуркина, М.Н. Маркелова, В.Ю. Ратовский, Р.Р. Нигаард, А.Р. Кауль, МГУ, Москва

Получение эпитаксиальных тонких пленок мультиферроика LuFe2O4 с использованием MOCVD

	15:40–16:00
	
	Ю.А. Романов, Д.А. Строганов, А.Н. Рябев, В.А. Плясунов, АО «Российские космические системы», Москва

Получение фосфоросиликатного стекла из тетраэтоксисилана, триметилфосфата, кислорода и аргона в реакторе плазмохимического осаждения при пониженном давлении



	16:00–16:20


	
	Кофе/чай

	
	
	


	 Сессия 8

Тонкие пленки и наноструктуры, полученные магнетронным распылением: рост, характеризация, моделирование 

Председатель: к.х.н. А.Е. Тургамбаева, ИНХ СО РАН, Новосибирск


	16:20–16:40
	
	И.В. Антонова, ИФП СО РАН, Новосибирск
Рост нанометровых слоев Bi2Se3 на графене

	16:40–17:00
	
	В.С. Суляева, М.Л. Косинова, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Аморфные плёнки BCx и BCxNy, полученные магнетронным распылением

	17:00–17:20
	
	А.К. Герасимова, В.Ш. Алиев, В.А. Воронковский, ИФП СО РАН, Новосибирск

Сравнительное исследование электронно-лучевой кристаллизации аморфных предельных и нестехиометрических оксидов гафния, циркония и тантала

	17:20–17:40
	
	Д.Д. Клямер, А.С. Сухих, Т.В. Басова, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Структурные особенности и адсорбционно-резистивные сенсорные свойства пленок тетрагалогензамещенных фталоцианинов MPcHal4 (Hal=F, Cl, M=Co, Fe)

	17:40–18:00
	
	Д.В. Бонегардт, Д.Д. Клямер, А.С. Сухих, Т.В. Басова, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Исследование тетрагалогензамещенных фталоцианинов металлов: структура, морфология и сенсорные свойства

	18:00-19:00
	
	Стендовая сессия. 

Фуршет




	Стендовая сессия


01. А.А. Ворфоломеева, С.Г. Столярова, М.А. Гребенкина, Е.В. Шляхова, Ю.В. Федосеева, Л.Г. Булушева, А.В. Окотруб, ИНХ СО РАН, НГУ, Новосибирск

Влияние бромирования на электрохические свойства пористого углеродного материала в натрий ионных аккумуляторах

02. С.А. Гуляев, Е.С. Викулова, Т.С. Сухих, И.Ю. Ильин, Т.П. Корецкая, Р.А. Шутилов, Н.Б. Морозова, ИНХ СО РАН, НГУ, Новосибирск
β-дикетонатные комплексы серебра (I) с 1,5-циклооктадиеном: синтез, термические свойства, применение в MOCVD

03. С.П. Дудкина, В.Р. Шаяпов, ИНХ СО РАН, НГТУ, Новосибирск
Многоволновая эллипсометрия на базе нулевого лазерного эллипсометра ЛЭФ-2 и акустооптического спектрометра «Кварц»

04. Г.С. Евсеев, Д.В. Кочелаков, Н.А. Крючкова, Е.С. Викулова, ИНХ СО РАН, НГУ, Новосибирск

Синтез и исследование бис-(гексафторацетилацетонато)(N,N,N’,N’-тетраметил-1,3-пропандиамин)магния для получения пленок MgF2
05. Р.В. Зырянов, Л.Н. Зеленина, Д.В. Кочелаков, Е.С. Викулова, ИНХ СО РАН, НГУ, Новосибирск

Комплексы Mg с N,N,N’,N’-тетраметилэтилендиамином и перфторированными β-дикетонами как перспективные прекурсоры для получения пленок MgF2 методом MOCVD

06. М.А. Михайлова, Л.Н. Зеленина, А.А. Назарова, А.С. Сухих, Е.С. Викулова, ИНХ СО РАН, НГУ, Новосибирск

Синтез, строение и термодинамичесое исследование бис-(пивалоилтрифторацетонато) (N,N,N’,N’-тетраметилэтилендиамин)магния

07. Д.Е. Петухова, М.С. Лебедев, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Исследование тонких пленок SmxTi1-xOy, синтезированных методом атомно-слоевого осаждения

08. В.В. Соколов, В.Р. Шаяпов, И.Ю. Филатова, И.В. Корольков, ИНХ СО РАН, Новосибирск 

Стабильность и качество карбонитридных плёнок на титане и алюминии

09. М.Н. Чагин, В.С. Суляева, В.Р. Шаяпов, А.Н. Колодин, М.Н. Хомяков, И.В. Юшина, М.Л. Косинова, ИНХ СО РАН, ИЛФ СО РАН, Новосибирск
Синтез, свойства и стабильность пленок SiCxNy:H, полученных из тетраметилдисилазана в процессе ICP-CVD

10. Е.А. Хижняк, В.Р. Шаяпов, М.С. Лебедев. ИНХ СО РАН, НГТУ, Новосибирск 

Исследование тонких пленок HfO2, TiO2 и Hf-Ti-O методом инфракрасной спектроскопии
11. Н.И. Тимошенко, А.А. Емельянов, В.А. Пинаев, М.Ю. Плотников, А.К. Ребров, И.Б. Юдин, ИТ СО РАН, Новосибирск
Газоструйное MPCVD осаждение алмаза из смеси H2+CH4+Ar

13 июля 2022 года
	Сессия 9
Новые материалы и сложные структуры, полученные в процессах CVD
Председатель: д.ф.-м.н. А.В. Окотруб, ИНХ СО РАН, Новосибирск

	09:00–09:40
	
	М.Р. Предтеченский, ИТ СО РАН, Новосибирск
Углеродные нанотрубки и автопром

Пленарный доклад

	09:40–10:00
	
	О.И. Семенова, С.В. Ситников, Д.В. Щеглов, Л.И. Федина, ИФП СО РАН, Новосибирск

CVD cинтез и структура массивов вертикально ориентированных УНТ

	10:00–10:20
	
	Е.В. Шляхова, A.A. Коцун, А.Д. Нищакова, А.А. Ворфоломеева, Ю.В.Федосеева, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Синтез и электрохимические свойства азот-содержащего пористого углерода, полученные с использованием тартратов Fe и Cu

	10:20–10:40
	
	И.А. Харченко, Е.В. Михлина, М.М. Симунин, И.И. Рыжков, ИВМ СО РАН, ИФ СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН, СФУ, Красноярск

Влияние параметров CVD синтеза на скорость роста углеродных нанотрубок в порах мембран из оксида алюминия

	10:40–11:00
	
	О.Ю. Гончаров, С.Ю. Трещов, И.В. Сапегина, Р.Р. Файзуллин, Л.Х. Балдаев, УдмФИЦ УрО РАН, Ижевск, ООО «НПО «Защитные покрытия», Подольск, ООО «ТСЗП», Щербинка
Химическое газофазное осаждение Ta и TaC с помощью восстановления галогенидов кадмием


	11:00–11:20
	
	Кофе/чай

	
	
	

	Сессия 10
Диагностика пленок и покрытий, контроль процессов CVD
Председатель: проф., д.х.н. И.К. Игуменов, ИНХ СО РАН, Новосибирск

	11:20–11:50
	
	Э.М. Мороз, ИК СО РАН, Новосибирск
Структурная диагностика наноматериалов 

Приглашенный доклад

	11:50–12:20
	
	И.Г. Васильева, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Нестехиометрия как главный критерий функциональной пригодности материала

Приглашенный доклад

	12:20–12:40
	
	Д.В. Щеглов, Л.И. Федина, С.В. Ситников, Е.Е. Родякина, Д.И. Рогило, А.С. Кожухов, А.К. Гутаковский, А.В. Латышев, ИФП СО РАН, Новосибирск

От процессов самоорганизации на поверхности кремния к субнанометровой метрологии

	12:40–13:00
	
	И.И. Аббасов, Е.М. Гаврищук, М.А. Мусаев, Дж.И. Гусейнов, Д.Дж. Аскеров, АГУНП, АГПУ, Баку, Азербайджан, ИХВВ РАН, НИНижГУ, Нижний Новгород

Пространственно-разделенные центры фотолюминесценции поликристаллического CVD ZnSe с избытком селена и кислорода



	13:00
	
	Обед

	
	
	

	Сессия 11
Диагностика пленок и покрытий, контроль процессов CVD
Председатель: д.х.н. И.Г. Васильева, ИНХ СО РАН, Новосибирск

	14:00–14:30
	
	Е.Я. Гатапова, ИТ СО РАН, Новосибирск
Управление свойствами смачивания для задач гидродинамики и тепломассообмена

Приглашенный доклад

	14:30–14:50
	
	Н.А. Лунев, А.О. Замчий, Е.А. Баранов, В.О. Константинов, И.Е. Меркулова, ИТ СО РАН, Новосибирск
Кристаллизация тонких пленок нестехиометрического оксида кремния, индуцированная золотом

	14:50–15:10
	
	А.Н. Колодин, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Применение золей наночастиц золота, стабилизированных AOT, в качестве гидрофилизующих агентов полистирольных подложек

	15:10–15:30
	
	П.С. Поповецкий, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Проводящие пленки на основе наночастиц серебра и золота, стабилизированных сорбитан олеатом

	15:30–15:50
	
	Федоренко А.Д., Асанов И.П., Асанова Т.И., ИНХ СО РАН, Новосибирск
Влияние спин-орбитального взаимодействия на электронную структуру комплексов осмия (IV)

	15:50–16:10
	
	Кофе/чай


	Сессия 12
Применение процессов CVD
Председатель: к.х.н. Е.Н. Ермакова, ИНХ СО РАН, Новосибирск

	16:10–16:40
	
	Т.В. Басова, Д.Д. Клямер, Д.В. Бонегардт, С.И. Доровских, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Фталоцианины металлов и их гибридные материалы с наночастицами палладия и золота в качестве активных слоев газовых сенсоров

Приглашенный доклад

	16:40–17:00
	
	С.В. Мутилин, В.Я. Принц, Л.В. Яковкина, К.Е. Капогузов, А.К. Гутаковский, А.И. Комонов, ИФП СО РАН, ИНХ СО РАН, Новосибирск

Резистивный переключатель на основе нанокристалла VO2 синтезированного методом CVD на вершине острой кремниевой иглы

	17:00–17:20
	
	В.А. Антонов, В.П. Попов, А.В. Мяконьких, К.В. Руденко, ИФП СО РАН, Новосибирск, ФТИАН РАН, Москва

Захват зарядов из кремния и перезарядка состояний в межслойных диоксидах кремния и гафния на сапфире после атомно-слоевого осаждения, водородного переноса и отжига

	17:20–17:40


	
	С.Д. Афонникова, И.В. Мишаков, Ю.И. Бауман, А.А. Ведягин, Ю.В. Шубин, ИК СО РАН, НГУ, ИНХ СО РАН, Новосибирск
Переработка углеводородов С2+ на самоорганизующихся катализаторах с использованием метода СCVD

	17:40-18:00
	
	А.Р. Потылицына, Ю.И. Бауман, И.В. Мишаков, А.Н. Серкова, Л.С. Кибис, П.Е. Плюснин, А.А. Ведягин, Ю.В. Шубин, ИК СО РАН, НГУ, ИНХ СО РАН, Новосибирск. 
Применение метода CVD для каталитической переработки хлорсодержащих углеводородов с получением функционализированных углеродных наноматериалов

	18:00


	
	Закрытие семинара
Кофе/чай
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